
REX: VOQA 13 
electronic Lichtemitterdiode VO A 1 3_ 1 

Die Lichtemitterdioden VQA 13 und VQA 13-1 sind rotstrahlende 

GaAsP-Dioden in diffuser Allplast-Linsen-Verkappung mit 

5 am Durchmesser, 

Die VQA 13 wird in farbloser und die VQA 13-1 in roteingefärbter 

Verkappung gefertigt. 

Die Dioden sind vorwiegend für den Einsatz als Anzeige- und 

Kontrollelement in Frontplatten von Geräten und Anlagen vorge-' 

sehen und können durch eine Montageeinheit, bestehend aus Fässung 

und Klemmring, komplettiert werden. 

NJnter der Annahme einer konstanten Ausfallrate beträgt die 

Lebensdauererwartung bei mittleren Betriebsbedingungen hypothe- 

tisch mindestens 10° Stunden, 

Kenngrößen bei V, = 25 ° min. tyD. max. 
Lichtstärke172)3) 
bei Ip = 20 mA 

VQA 13, VQA 13-1 I 04 - - med 
VQA 13 B, VQA 13-1 B I, 0,6 - - mcd 

VQA 13 0, VQA 131 C D 9 - - mcd 
VQA 13 D, VQA 13-4 'D D 1,35 - - mcd 
YQA 13 E, VQA 13-1 B I 2,0 - - mcd 

VQA 13 F, VQA 13-1 F I 30 - - mcd 

Dürchlaßgleichspannung 
bdei II" = 20 mA UF - 1,6 1,8 * 

Sperrgleichstrom 
bei Upn= 5 V Ir - = 100 /uA 

Öffnungswinkel 
\bei Ip= 20 mA © 6 w o 

Wellenlänge des Maximums der 
spektralen Emission mä 630 = 690 nm 

Spektrale Strahlungs- 
bandbreite 4 A0;5 - - 40 nm 

ULichtstärkemessung erfolgt mit einem Öffnungswinkel von 15° + 3° 
2>Die Kennzeichnung der Lichtstärkegruppe befindet sich nur auf 

der Verpackung 7 
3)giehe Seite 2 E w l 
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VOQA 13 
VOA 13-1 

RI 
eleCHONIC 

min. waxX, 

Reduktionskoeffizient des 
Durchl.: gleichstromeso 
bei Yıa = 55 bis 85 C Ikr - 0,67 mA/K 

Reduktionskoeffizient des. 
rg:l.at;iven Spitzendurchlaß- 
strome. 
bei M, = 55 bis 85 °% —Kryru - 2,22 %K 

Temperaturkoeffizient der 
relativen Liohtstärkeo N 
bei "9‘a = 25 bis 85 C TKr - 1,0 B/X 

Grenzwerte 

Durchlaßgleichstrom ö 
dei ""a = =25 bis 55 ”C Ir - 30 mA 

Spitzendurchlaßstrom ger;l.od.® 
bei > =25 dis 55 %C IFRM = 2000 mA 

errgleichspannung 
ei %a = =25 bis 85 °C U - 5 v 

Betriebstemperaturbereich 'IÄ =25 85 % 

Lagerungstemperaturbereich 
für Lagerung bis zu 30 Tagen '1’;ts =50 50 % 

Y)rnnerhalb einer Verpackungseinheit (® 1000 Stück) beträgt 
äie Gruppenbreite dex Lichtstärkegruppen B bis E bezogen auf 

17 min #2 
q')tp H 1/u8 3 T = 1 s 1000; abweichende Tastverhältnisse nach 
Vereinbarung Zwischen Hersteller und Anwender, 
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VQA 13 
VOA 13-1 electronNic 

Kennzeichen 

Katode 

_ @ 175 *10 \ 

4 max. Z > 
C 
- P 

—— e \ 

—— ! 
/ 

n / 

©! (ötbar 1 
8,6 + 0,2 

19,5 + 1,0 11,320,3 

(30,8) 

Diode \ 
Masse 0,3 6 
Standard: TGL 32988 35168 

,7 Nicht angegebene Einzelheiten 
7 sind zweckentsprechend zu 

wählen 

Fassungi° 
Masse 0,08 g 

<+ 

1 
70+01 

@92 

Klemmring 
Masse 0,09 g 

Ul‘rontpl.attenfli.oke 2,5 maxz Montagelochdurchmesser @ 6,8 + 0,1 

@. 
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VOQA 13 
VOA 13' 1 eleCctrOoNiIC 
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RI3: VQA 13 
electronic VOA 13' 1 

1,05 
UF 
Ur (da=2s%) 7 
Parameter: 1 

1,00 

/ Zn 
Y (Da =25°) 

0,95 

0,90 
m 0 10 20 30 40 S0 60 C 80 

ar —- 

im VEB Kombinat Mikroelektronik 
GLG 1-128-77-DDR 1-19-1 S 1389 
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VOQA 13 E 
VO_A 1_3' 1 electronic 
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VOQA 13 
VOA 13-1 electronic
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VOA 13 
VOA 13'1 electronic 
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EZES . VQA 13 
elecrro[1ic VOA 13'1 

Informationshinweis zur Lichtstärkekennzeichn: 

Die Kennzeichnung der Lichtstärkegruppe befindet sich nur auf 

der Verpackung. 

So1ll die Information zur Lichtstärkegruppe auch nach der Montage 

der LED z.B. auf Leiterplatten erhalten bleiben, wird zur 

Kennzeichnung - sofern nicht direkt die Buchstaben verwendet 

werden können - nachstehende Farbcodierung auf den Leiterplatten 

empfohlen, 

Farbcodiemung 

Lichtstärke- |Grund- 
gruppe typ „ 3 (0) D E P, 

Farbpunkt - schwarz |grün | gelb | blau | weiß 

m 
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